
♦ Features

• high speed operation DC ~ 266 Mb/s NRZ

• Differential ECL compatible interface

• 5.0 V single power supply

• Pulse distortion control  0 ~ 350 psec

♦ Applications

• LED driver of an optical transmitter circuit up to

   266 Mb/s

♦ Functional Description

The F0601720B is a high performance GaAs LED driver IC applying in an optical trans-

mitter module up to 266 Mb/s NRZ data rate.  The F0601720B specifies the rise time and the

fall time of 600 psec (10%-90%) typically.  It features the single 5.0 V supply operation.
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 F0601720BGaAs LED Driver IC

♦ Absolute Maximum Ratings
Ta=25 °C, unless specified

♦ Recommended Operating Conditions
VEE= GND

Parameter

Supply Voltage

Ambient Operating Temperature

Symbol

V
CC

Ta

Units

V

°C

Value

Min.

4.75

0

Typ.

5.0

25

Max.

5.25

70

Parameter Symbol Absolute Maximum Ratings Units

Supply Voltage VCC 7.0 V

Supply Current ICC 100 mA

Modulation Current IOUT1,2 100 mA

Power Dissipation Pdis 1 W

Input Voltage VIN1,2 VCC ~ Max (-0.5, VCC -3.0) V

Ambient Operating Temperature Ta 0 ~ 70 °C

Strage Temperature Tstg -55 ~ +125 °C
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♦ Electrical Characteristics
VCC=5 V, Ta=25 °C, unless specified

*1) Adjusting by valuable resistors

*2) Measuring by the circuits shown in Figures 3 and 4
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♦ User’s Guide

(1) Application of Dly1 and Dly2

The two terminals permit presettable compensation of pulse width distortion at input sig-

nals In1 and In2 by connecting to GND as shown in Table2.

Table 1.

(2) Application of Tr1

The Tr1 terminal permits presettable voltage at Vbb by adjusting the valuable resistor (0

to 1kΩ) connected with GND as shown in Table2.

Table 2.

1ylD

gnitteserP nepo DNG

2ylD
nepo sp1 sp051

DNG sp052 sp053
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bbV V1.4~V8.3 )egatlovgnittesdednemmoceR(V27.3
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♦ Block Diagram

VCC : Supply Voltage

VIN1, VIN2 : Differential Input

OUT1, OUT2 : Differential Output  (LED should be connected to Out1)

Sd1,Sd2 : Output Wave Form Control

Dly1,Dly2 : Pulse Width Distortion Control

Tr1 : Vbb Control

Tr2 : Testing

VDD : ECL Reference Voltage

Temp : Temperature Measurement

Fig. 1
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♦ Die Pad Descriptions

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)(11)(12)(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

No. Symbol Center Coordinates (µm) Center Coordinates (µm)No. Symbol

Sd1 (80,80) (480,1310)

OUT1 (260,80) Temp (295,1310)

GND2 (445,80) (115,1310)

OUT2 (630,80) GND1 (80,1130)

Sd2 (810,80) GND1 (80,950)

VCC2

VCC1

(810,590) Tr2 (80,770)

(810,770) Tr1 (80,590)

Dly2 (810,950) O (0,0)

Dly1 (810,1130) A (890,1390)

(810,1310)

VDD

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

VIN2
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♦♦♦♦♦ Measurement Block DIiagram

(1) DC Characteristics

(2) AC Characteristics
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♦ Precautions

Owing to their small dimensions, the GaAs FET’s from which the F0601720B is designed

are easily damaged or destroyed if subjected to large transient voltages.  Such transients

can be generated by power supplies when switched on if not properly decoupled.  It is also

possible to induce spikes from static-electricity-charged operations or ungrounded equip-

ment.
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

